OEM: Valvo Transistor BD238 Datasheet

Silicon PNP Transistor

BD238

100V / 6A

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Datenbuch1974

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



OEM: Valvo
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BD 234

BD 236
BD 238

SILIZIUM = PNP = EPIBASIS = LEISTUNGSTRANSISTOREN
Mechanische Daten:
Gehiuse: Kunststoff, S0T-32
{JEDEC TO-126) - ?A!',., - T8 mgx -
Der Kollektor ist mit der i i
metallischen MontageflHche i B 375
leitend verbunden. 32 T
L . . a0 1
Flir iaelierten Einbau aind == i o
Glimmerscheibe 56 302 und f - 2
Federacheibe 56 303 liefer-
bar.
Drehmoment-Bereich l ] [] ] I
bei Befestigung
[bei Verwendung von o 12
GG 302 und 56 303): .
?-{D= 0, 5...0,6 Xm 153
[Bavaf kp cm) Frwenl
MaBangaben in mm.
i E{lC | Bl
T = q i 1T s
HLT
- G5 l:"'lj-c--l - max :??EL -
Eurzdaten: BD 234 BD 236 BD 238
Kellektor-Sperrspannung -L":u g = max. 45 i 100 ¥
Eollektor-Emitter-Sperrspannung -T.'L,E p = mWAX. 45 G0 BO Y
Kollektorstrom, Scheitelwert -lE y = max. L] A
Gesamtverlustleistung bei "-'{_; = 25°¢C Ptut = mAX. 25 W
Sperrschichttemperatur &I = max. 150 %
Gleichstromverstirkung 5
i = =2, - = . -
bei U{!E ¥ IC 1 A B 25
Transit-Frequenz 5
bei _”l.‘lF. = 10 ¥, —Ic = 250 mA fT = 3 MHz

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability




OEM: Valvo Transistor BD238 Datasheet
Absolute Grenzwerte: (giltig bie &, mu.x] Bl 234 BD 236 BD 238
Kollektor-Sperrspannung bei IF = 0z _III"H g = max 15 £ (b LoV
Kollektor=Emit 1.|'r-.‘"E];||- TS pa g
b RE!]:: = 1 kQ: —1”.: R = max. 45 G o0 W
b i IH = 0z -I“; p = max. 45 31} B0V
Emitter-Sperrspannung bei [L‘, = 0: -IEH g = max. 9 -a- E v
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = mAx. 2 A
Kellektorstrom, Scheitelwert: _IC y = max. h A
Gesamtverlustleistung bei &G é 250, Ptll1lt = mAX. 25 W
Sperrachichttemperatur: 3.] = mAxX. 150 "
Lagerungstemperatur: H-._; = min -55 "o
: _ o
&5 = MAX. 150 [
Wadrmewiderstand ¢
zwischen Sperrschicht und Montagefliche: R:]: G i3 grd /W
zwischen Sperrschicht und Usgebung: th I 10v ard W
CRell]
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Kennwerte:

bei & = dﬁnﬁ. gsofern nicht anders angegeben

o
BD 234 BD 236 BD 238

Kollektor=Réestatrom ¢ b . ~
bei Ip = 0, -Usp = ~Uop o max’ “Tego = 100 A
bei 1p =0, ~Uop = "Uth 0 max ¢

umd 3_' = 180 C: _Iﬂﬂ 0 = 3 mA
Emitter-Reststrom ¢

b = =[I = ! - =

ei Ip =0, -Ugg =5V Ten o ! o

Kollektor-Emitter-Restspannung

b i -J‘: = 1 A, -[R = 100 mA: -l.ilFi FH1.E 0,6 v
B-I'I.:-::i:l:-\-lil.ﬂ.rll:IIJII.E . ¢
hei _[tE =2V, _TU =1 A: hEHE = 1,3 v
Glr?rhstru-vprslﬁrkung
b i 'IﬁE = 2V, _IE = 150 mA: B f 40-250 40=-250 40=160
bei -1'”'.~ =2V, -l[' m 1 A: ] = 25 25 2B
Transit-Frequenz ) ) ‘
e e |

M= | H T - 3 MH=
Schaltzeiten
%ri —ch = ] At _IRI = +IH§ = 100 mA
I'-Ihat o™ 20 v, R'.; = 20 @): tlEiI'I = 0,3 us

“aus = 1,1 s

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



OEM: Valvo Transistor BD238 Datasheet

BD 234
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BD 234
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